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	EE-SY1200 微型光电传感器［反射型］
	外形尺寸
	注 1 . 上述网状部可能引起短路， 请勿配线。
	2 . 推荐焊接条件的尺寸公差： ±0.1。

	电气及光学特性 (Ta = 25)
	*1. d 表示传感器上面至反射物的距离。
	*2. 根据传感器的不同安装状态，传感器的投光 LED 光线和干扰光可能通过周围物体及检测物体的背景物体发生反射，从而进入受光侧，因此， 请充分确认实际应用情况后使用。

	额定值・特性曲线
	编带规格
	实装注意事项
	保存及开封后的处理




